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LASER Z PROFILOWANYM ROZKLADEM POPRZECZNYM WIAZKI

Przedmiotem wynalazku jest laser z profilowanym rozkladem poprzecznym wigzki,

Viadomo, 2e na skutek dziatania zjawisk dyfrakoyjnych na krawedziach zwierciadel,
interferencji promieniowania w oérodku aktywnym i wielu innych zjawisk fizycanych,

w rezonatorse optycznym ksztaltuje sie¢ wiele przypadkowych fal stojgcych /modéw/ dajq-
oych na zewnatrz rezonatora zlozong strukturg rozkiadu gestodocl emitowanego promienio-
wania, Do formowania okreélonego rozkladu promieniowania w rezonatorze uzywa sie ele~
mentdéw pasywnych np. zwierciadel o profilowanych parametrach optycznych, diafragm
mi¢kkich i twardych, filtréw przestrzennych, absorbentéw., Znane sg lasery z profilowa=-
nym rozkiadeam poprzecznym winzki posiadajqoe oSrodki aktywne w postaci wzmacniaozy

o profilowanym wzmocnieniu umieszoczone poza rezonatorem generatora. Znane sy réwnilez
lasery tzw, hybrydowe, w ktSrych dodatkowy oérodek ozynny umieszozony jest wewnatrz
rezonatora, ale w tym dodatkowym oérodku aktywnym Jjest nieistotny rozklad poprzeczny
wzmocnienia, bo celem tego dodatkowego oérodka aktywnego jest jedynie poprawienie
struktury oczasowej /likwidacja przemodulowart/., WV praktyce najosg¢éciej wykorsystuje sie
lasery Jjednomodowe 3z gausowskim rozkladem poprsecznym nateienia promieniowania, Do for=-
mowania okreflonego rozkiadu promieniowania w rezonatorze uzywa sie najozgéciej diafra-
gm¢ umieszozong wewnatrz rezonatora, Mankamentem takiego rozwlgzania jest jednak spadek
mocy zwigsany se stratami dyfrakoyjnymi 1 najozesoclej z wyeliminowaniem czeéci odérodka
aktywnego przesionigtego diafragmsg,

Lasexr s profilowanym rozkladem poprzeczuym wigzki wediug wynalazku posiada wewngtrz
rezonatora opr6éos giéwnego odrodka aktywnego drugli dodatkowy oérodek o profilowanym
rozkladzie poprzecznym wamecnienia, aby na etapie formowania si¢ moddéw w rezonatorze
stworszone byly warunki dogodniejsze dla modéw wybranyoch. Mody te rozwing sie, wysysajgqo
oérodek smasadnioxy i nie dopuszozajgc do rozwinigcia sie¢ inmnych modéw praypadkowych
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/konkurencja modéw/. Dodatkowy oérodek aktywny pobudzany jest w sposéb ciggiy lub impul-
sowy synchronicznie z gléwnym oérodkiem aktywnym, V rzypadku lasera gazowego emitujgcego
v modzie podstawowym /TEMO o/ najkorzystniej dodatkowy osrodek aktywny ma helikalng kon=
figuracj¢ pobudzania oraz regulowane ciénienie, tez najkorzystniej w zakresie niskich
cidniets, )

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykiadzie wykonania na rysunku, na kté-
rym obok giéwnego oérodka aktywnego 1 znajduje sle dodatkowy oérodek aktywny 2 o profia
lowanym rozktadzie poprzeocznym wzmocmienia i obydwa sq umieszozone wspdlosiowo pomie¢dzy
zwierciadlem 3 o zerowe] transmisji a gwierciadiem 4 ozeéciowo przepusizcza.lnyn. Promie-
ninovanie przechodzac wielokrotnie przez oba o$rodki 1 1 2 uzyskuje profilowany rozklad
poprzeozny wymuszony przeg dodatkowy osrodek aktywny 2,

Zastrzezenia patentowe

1, Laser z profilowanym rozkiadem poprzecznym wigzki, znamienny tym ze
posiada wewnatrz rezonatora /3, 4/ gibéwny oérodek aktywny /1/ i dodatkowy oérodek
aktywny /2/ o profilowanym rozkladzie poprzecznym wzmocnienia,

2, Laser wedlug zastrz, 1, 2namienny tym Ze gidwny osrodek aktywny /1/

i dodatkowy oérodek aktywny /2/ sg gazowe,

3. Laser wediug zastrz, 2, s namienny tym ze dodatkowy oérodek aktywny /2/
ma helikalng konfiguraoje¢ pobudzania,

4, Laser wedlug zastrz., 2 albo 3, z2namienny tym 2e ofrodek aktywny /2/
ma regulowane cié$nienie najkorzystniej w zakresie niskich cisénied.
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